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.. . Forward current derating curve
Relative intensity vs. wavelength(Ta=25C)
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9 90 100
10 100 110
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12 120 130
13 130 140
IERHEE VF (AZ: 0.1V @ If=350mA):
BIN {15 ® /MME (v) & KAE (v)
30 3. 00 3.20
32 3. 20 3. 40
34 3. 40 3.60
36 3.60 3. 80
B ARPR(A ZE: £0.005 @ If=350mA)
BIN X Y BIN X Y BIN X Y
0.2512 0.2218 0.2561 | 0.2309 0.2611 | 0.2402
B 0.2458 0.2118 G 02512 | 0.2218 . 0.2561 | 0.2309
0.2488 0.2039 0.2542 | 0.2139 0.2590 | 0.2230
0.2542 0.2139 0.2590 | 0.2230 0.2640 | 0.2323
0.2666 | 0.2506 0.2666 | 0.2506 02726 | 0.2621
K 0.2611 0.2402 M 02726 | 0.2621 o 0.2786 | 0.2736
02640 | 0.2323 0.2753 | 0.2545 0.2811 | 0.2662
0.2695 0.2428 0.2695 | 0.2428 0.2753 | 0.2545
F 0.2515 0.2089 H 0.2566 | 0.2185 J 0.2615 | 0.2277
0.2566 | 0.2185 02615 | 0.2277 0.2668 | 0.2376
0.2595 0.2106 0.2644 | 0.2198 0.2696 | 0.2298
0.2545 0.2011 0.2595 | 0.2106 0.2644 | 0.2198
L 0.2668 0.2376 N 0.2724 | 0.2487 p 0.2782 | 0.2604
02724 | 0.2487 0.2782 | 0.2604 0.2840 | 0.2721
02754 | 0.2406 0.2812 | 0.2518 0.2870 | 0.2629
02696 | 0.2298 0.2754 | 0.2406 02812 | 0.2518

CIE1931(x,y)
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